Bu deneyde XOR, NAND ve NOR kapisi tasarlayip, en az gecikmenin hangisinde
oldugunu goézlemledik.

1) Sekil 1’de verilen Pass Transistor XOR Kapisi semasina gore ag listesi olusturup, XOR
mantik tablosuna gére, farkh girisler icin sonuclari gozlemledim.
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gostermektedir.

Sekil 1 — Pass Transistor XOR Kapisi . . .
1. soru icin asagida verilen

grafiklerde, 2 numarah sinyal A
girisini, 4 numarah sinyal B girisini ve 5 numarah sinyal ise cikisi temsil etmektedir.
Sinyallere eklenen 0.1’lik deger, iist iiste binen sinyalleri daha iyi gozlemlemek icindir!
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A=0 ve B=0 girisleri icin (XOR)
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Grafiklerde sonuclar XOR mantik kapisim1 dogrular sekildedir. 4 grafikte de 5
numarali sinyali(mavi) gézlemledigimiz zaman, birinci ve sonuncu grafikte ¢ikis almadigimiz
anlasiliyor. 1. Grafikte mavi ¢ikt1 gibi goziikse de, degerlerin nanoVolt yani 6nemsenmeyecek
kadar kiiciik olduguna dikkat edelim. Bu 4 farkli durumun olusmasinda en biiyiik etken, 1.
Sekilde isimlendirilen M3 ve M6 transistorlerinin baglanis seklidir. B girisinden gelen degere
gore bu transistorlerin Source ve Drain bacaklar degisir.

2) Bu boéliimde en az sayida transistér kullanarak iki girisli NAND kapisi tasarladim ve ag
listesi olusturup sonuclar1 gozlemledim. Ag listesini olustururken asagidaki tasarimi kriter
aldim.

| NAND
lAIB|Q| Q=~-(AnB)
|8 183 |
e [1]1 AQ
118121 8%
11319
el ‘_I | -
e

2-int MAND
NAND Kapisi ve Dogruluk Tablosu

NAND KAPISI iCiN BENZETIM SONUCU-1
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NAND KAPISI ICiN BENZETIM SONUCU-2

3) Bu boliimde en az sayida transistor kullanarak iki girisli NOR kapisi tasarladim ve ag
listesi olusturup sonuclar1 gozlemledim. Ag listesini olustururken asagidaki tasarimi kriter
aldim.
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NOR KAPISI iCiN BENZETIM SONUCU-2

4) Elde ettigim tasarimlarda (XOR,NAND,NOR) en diisiik gecikme siiresi NOR kapisindadir.
Bunu asagidaki grafiklerde gozlemleyebilmekteyiz.
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